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Tl 47 oD #fiH 50 BD45475
T 46 OD #ijth 50 BD45465
T3 45 OD #ith 50 BD45455
T4 44 oD i 50 BD45445
TS 43 OD #ith 50 BD45435
T6 42 OD #ith 50 BD45425
T7 4.1 OD #ijth 50 BD45415
T8 4.0 OD #iji 50 BD45405
T9 39 OD #ith 50 BD45395
TA 3.8 OD 4t 50 BD45385
B 3.7 OD #itH 50 BD45375




mR
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R | 3.6 OD it 50 BD45365
D 35 OD #ith 50 BD45355
TE 34 OD #ith 50 BD45345
TF 33 OD #ith 50 BD45335
TG 32 OD #ith 50 BD45325
TH 3.1 OD #fiH 50 BD45315
TJ 3.0 OD #irth 50 BD45305
TK 29 OD #ith 50 BD45295
TL 2.8 OD it 50 BD45285
™ 27 OD #it 50 BD45275
™ 26 OD #ith 50 BD45265
TP 25 OD #ijth 50 BD45255
TQ 2.4 OD #fith 50 BD45245
TR 23 OD #irth 50 BD45235
TS 4.8 OD fijth 100 BD45481
T 4.7 oD #ith 100 BD45471
TU 46 OD it 100 BD45461
™V 45 OD #ith 100 BD45451
™ 44 OD #ith 100 BD45441
X 43 OD #ith 100 BD45431
TY 42 OD #ith 100 BD45421
TZ 4.1 OD #i1th 100 BD45411
uo 40 OD #ith 100 BD45401
Ul 3.9 OD #ith 100 BD45391
U2 3.8 OD #jth 100 BD45381
U3 3.7 OD #itt 100 BD45371
U4 3.6 OD #ith 100 BD45361
Us 35 OD #ith 100 BD45351
U6 34 OD #ijt 100 BD45341
u7 33 OD #ith 100 BD45331
U8 3.2 OD %t 100 BD45321
U9 3.1 OD it 100 BD45311
UA 3.0 OD #iith 100 BD45301
UB 29 OD it 100 BD45291
uc 28 OD #ith 100 BD45281
uD 2.7 OD #ith 100 BD45271
UE 2.6 OD #ith 100 BD45261
UF 25 OD #iyth 100 BD45251
UG 24 OD it 100 BD45241
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. UH 23 : oD i 100 BD45231
uJ 48 OD #fiiH 200 BD45482
UK 47 OD #irth 200 BD45472
UL 46 OD #irth 200 BD45462
UM 45 OD 4t 200 BD45452
UN 44 OD %t 200 BD45442
UP 43 OD #ith 200 BD45432
uQ 42 OD #fith 200 BD45422
UR 4.1 OD #ith 200 BD45412
Us 4.0 OD #r i 200 BD45402
uT 3.9 OD %t 200 BD45392
uu 3.8 OD #ith 200 BD45382
uv 3.7 OD it 200 BD45372
uw 36 OD #irth 200 BD45362
Ux 3.5 OD #fijt 200 BD45352
Uy 34 OD it 200 BD45342
Uz 33 OD %t 200 BD45332
Vo 32 OD #ith 200 BD45322
Vi 3.1 OD iyt 200 BD45312
V2 3.0 OD it 200 BD45302
V3 29 OD #fr it 200 BD45292
V4 28 oD #i 200 BD45282
\'A 27 OD #ith 200 BD45272
V6 26 OD 4t 200 BD45262
V7 2.5 OD #ith 200 BD45252
V8 24 OD #ith 200 BD45242
V9 23 OD #fy 200 BD45232
VA 48 CMOS iyt 50 BD46485
VB 47 CMOS #ijth 50 BD46475
vC 4.6 CMOS #ir 50 BD46465
VD 45 CMOS #irth 50 BD46455
VE 44 CMOS #i it 50 BD46445
VF 43 CMOS %y 50 BD46435
VG 42 CMOS #ith 50 BD46425
VH 4.1 CMOS #irth 50 BD46415
vJ 40 CMOS #it} 50 BD46405
VK 3.9 CMOS %t 50 BD46395
VL 3.8 CMOS #irth 50 BD46385
VM 3.7 CMOS #ijth 50 BD46375
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VN 3.6 7CM(‘)S St 50 BD46365
VP 35 CMOS #rih 50 BD46355
vQ 34 CMOS #it 50 BD46345
VR 33 CMOS #it 50 BD46335
VS 32 CMOS #irth 50 BD46325
VT 3.1 CMOS #irth 50 BD46315
VU 3.0 CMOS i 50 BD46305
\'A% 29 CMOS #ijth 50 BD46295
VW 238 CMOS #ijth 50 BD46285
VX 2.7 CMOS #it 50 BD46275
VY 26 CMOS #irth 50 BD46265
vZ 25 CMOS Hith 50 BD46255
wo 24 CMOS #ir t 50 BD46245
wi 23 CMOS #irth 50 BD46235
w2 4.8 CMOS it 100 BD46481
w3 4.7 CMOS #irth 100 BD46471
W4 46 CMOS #it 100 BD46461
w5 45 CMOS #irt 100 BD46451
W6 4.4 CMOS #irt 100 BD46441
w7 43 CMOS #irth 100 BD46431
w8 42 CMOS #ith 100 BD46421
w9 4.1 CMOS %t 100 BD46411
WA 4.0 CMOS %t 100 BD46401
WB 3.9 CMOS #irth 100 BD46391
wC 38 CMOS #ir i 100 BD46381
WD 37 CMOS #irth 100 BD46371
WE 3.6 CMOS % th 100 BD46361
WF 35 CMOS #irth 100 BD46351
WG 34 CMOS #ith 100 BD46341
WH 3.3 CMOS %t 100 BD46331
wJ 32 CMOS #i i 100 BD46321
WK 3.1 CMOS #i 100 BD46311
WL 3.0 CMOS #i 100 BD46301
WM 29 CMOS #it 100 BD46291
WN 2.8 CMOS %t 100 BD46281
WP 2.7 CMOS #ith 100 BD46271
wQ 2.6 CMOS #irth 100 BD46261
WR 25 CMOS #i 100 BD46251
wSs 24 CMOS it 100 BD46241

2.3 CMOS it 100 BD46231
4.8 CMOS #irth 200 BD46482
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X6 3.6 CMOS #irt 200 BD46362
X7 3.5 CMOS #ith 200 BD46352
X8 34 CMOS #ith 200 BD46342
X9 33 CMOS #fit 200 BD46332
XA 32 CMOS fith 200 BD46322
XB 3.1 CMOS #iih 200 BD46312
XC 3.0 CMOS #irtt} 200 BD46302

2.9 CMOS #irth 200 BD46292
XE 2.8 CMOS #irth 200 BD46282

2.7 CMOS %t 200 BD46272
XG 26 CMOS %t 200 BD46262
XH 2.5 CMOS #irtt 200 BD46252
XJ 24 CMOS #irth 200 BD46242
XK 23 CMOS #irth 200 BD46232
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fti, “17 3K 100ms, “2” Fo5K 200ms, “5” R 50ms.

@ =R RIFRIR IR .
TERR/ NI s L, A S H = AN TRk R, B, ANALOG DEVICES (&,
ADI 8¢ AD) AR =ANF R ADM6821 IGHL R A3 R IER %, 3 1-3.

F 1-3 ADMG682xxYRJZ-RL7 %% £ i 8 B& BIAK ABHFIR

R B | EERE W REHE
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NOD 3.08 ADMG6824TYRIZ-R7
NOE 3.08 ADMG6825TYRIZ-R7
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